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　最近，MOSFETやIGBTなどのパワー・トラン
ジスタやダイオードが高電圧・高電流化しています．
測定用回路の高電圧もさることながら，その回路に
供給する電源回路にも高電圧化が要求されつつあり
ます．ここで，実用的な1000 Vクラスの高電圧レ
ギュレータの作り方を紹介します．
　図1に示すように，本回路は漏れ電流や容量の測
定に利用できます．

基本になる回路

● 基本1　ツェナー・ダイオード1個のシャント・レ
ギュレータ
▶ふるまい
　図2（a）に示すのは，ツェナー・ダイオードを使っ
た部品点数の少ない一番シンプルな電源回路です．ツ
ェナー・ダイオードが短絡（シャント）モードで動作す
るので，シャント・レギュレータと呼びます．
　出力電圧（Vout）とツェナー電圧（VZD）は等しい，つ
まり，次の関係があります．

Vout ＝VZD

　VZD ＝200 Vのツェナー・ダイオードを選ぶと，Vout

図2　もっと大電流化したい！ もっと高電圧化したい！ 電源レギュレータを発展させる方法

図1　本回路の応用  

Cout

（a）基本回路 （b）出力電流を増す方法

（c）出力電圧を増す方法 （d）出力電圧と出力電流を増す方法
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